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晶振选型：
封装：可兼容3225，M49S，HC49S等不同封装
要求：稳定性、一致性要好，频偏偏差：±10PPM以内
电容：电容C102和C103的大小根据所选晶振内部负载
            电容的大小决定，以实际测试为准。

S101

POWER ON
KEY_WKUP

软开关机键

设计注意事项：
1、软开关机方案时，主控LDOIN不断电，接VBAT，
      +3.3V可以通过软件关掉。
2、RTCVDD为内部RTC模块电源，休眠模式下不断电
      此脚必须接105电容。
3、PR1，PR2，PR3都为唤醒IO，高低电平都可以唤醒。
4、若方案只是需要软开关机，不需要RTC走时，32K晶振
      可以省掉。
5、主控所有电源的退耦电容必须靠近芯片放置，退耦电容
       的回路地必须最短回到该电源地
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GND、AGND、FMGND在电源入口处短接在一起！

备注：软开关机方案时，VBAT和VMCU短路
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备注：若功放Shutdown后功耗为uA级别,此电路可省,
           直接短接，但需考虑U盘耗电
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备注：
此电容必须用106(0603封装)


